
KF551 

max/.t Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: TESLA 

Wykonanie: tranzystor polowy MOS kanał typu P, 
o dużej rezystancji wejściowej, w obudowie metalo-
wej, podłoże połączone galwanicznie z obudową 
Zastosowanie: wzmacniacze, układy impulsowe i prze-
łączające 

Typy podobne: MEM551 (Int) 

Rys. 1-799. KF551 
Wartości charakterystyczne" 

- 4 0 V, UDS = 0 
U us, IDS = 1 0 H A 
UBS = - 1 0 V 
0, UDS = - 2 0 V 
0, USD = - 2 0 V 
0, IDS = 10 fx A 
0, ISD = 10 y.A 
- 1 0 V, IDS = 5 mA, / = 1 kHz 
UDS - - 1 0 V 
UDS = - 1 0 V 
UDS = - 1 0 V 
- 1 5 V, UDS = - 0 , 1 V 
- 1 0 V, IDS = 5 mA, / = 1 kHz 
- 1 0 V, IDS = 10 fxA 

Wartości graniczne1' 

- 3 0 V 
- 3 0 V 
- 4 0 V 
- 4 0 V 

25 m A 
110 mW 

— 55-r +125 °C 

25°C 

WOtambN 
Rys. 1-800. Zależność maksymalnej mocy strat 

od temperatury otoczenia 


